
Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre- 
quenztransistor für Verstärkerstufen bei 
37 MHz bei Umgebungstemperaturen 
bis 65 °C 

Abmessungen: Bauform A 4/15 — 4 b, 

TGL 11 811 

Masse = 06g 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-Ucso = 25V 

-UeBO = 0,5V R 
-UCER = 20V 

bei R® _ < 100 
RE 

MIR = :: + :: 
»Ac = 10mA 

Ie = 11 mA 

-I8 = 1mA 

Piot = 50 mW 

j = 75°C 

Ua = 65°C 

Kennwerte für da = 25°C —5 grd 
grd 

Wärmewiderstand Rın < 0,6 mW 

Min Typ Max Meßbedingungen 

100 4ÜA 
100 LA 

75 eA | -:Ucs = 6 V 
-Ucs = 35 V 
-UeB = V 

-UceE = 10 V, -Ic = 3 mA, f = 100 MHz 



Min | Typ | Max ‘ MeßBbedingungen 

Vierpolparameter 

gite | S5mS | 11 mS | 25 mS 
C118 | 12 pF 30 pF 80 pF 

! Y21e| 40 mS | 60 mS -Uce = 10 V, -Ic = 3 mA, f = 37 MHz 
g22e 83 S 6€l uS 360 uS 
C226 l 1,5 pF ‚5 pF | 4,5 pF 

| | 
Kollektor-Rückwirkungszeitkonstante 

| _hı2b ‘ ‘ 24 ps -UcB = 10 V, -Ic = 3 mA, f = 30 MHz 
| @ 

Gleichstromverstärkung 

B ] | -Uce = 6 V, -Ic = 1 mA 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GF 128 

Mittlere Kennlinien für da = 25°C 

617 0 

5 * "Porameter / uA s B Cal Upg IV 
e E 

‚ & LL 4 K3 } a H 

— * — 
;g_ 3 ___‚_-#]5 € 3 > 02 

2 b Ü H 2 l=H 
07 

r F7 ! 

[ 
Q 3 5 7 0 100 200 0 100 200 

Ur V — 4 (MA) — “Ig (MA) —



5000 + T 
Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr- 
schichttemperatur ® 
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